DOUBLE DIODE TRICDE R I25 c

AMPLIFICATRICE DE TENSION
A LONGUE DUREE DE VIE

CARACTERISTIQUES
Chauifage
{ndirect (cathode isolée du filament)........... \ Vi= 18V
[ If =04 A
CONDITIONS NOMINALES D’EMPLO!
Triode
Tension de l'anode. ................. Va = 250V
Tension de la grille... .. . ........... Vg = —55V
Résistance de polarisation........... Rk = 1100 Q
Courant ancdique................... la = 5 mA
Coefficient d’amplification........... K = 32,5
Résistance interne................... @ = 13000 Q
Pente..........ooioiii S = 2,5 mA/V
Dicdes
Résistance interne de la diode 1 pour
fdy=1T A .o ady = 0,1 MQ
Résistance interne de la diode 2 pour
bdo=1 BA . .oiit i 2ds = 0,1 MQ
CAPACITES
A froid
Capacité d'entrée. ................... Cg = 8 pF
Capacité de sortie................... Ca = 12 pF
Capacité anode-grille................ Cag = 2 pF
Capacité de la diode 1.............. Cdy = 4 pF
Capacité de la diode 2.............. Cds = 4 pF
Capacité diode 1 -diode 2........... Cdida < 1 eF
A chaud
Capacité d'entrée. ........ ... ... Cg = 10,5 pF

LA RADIOTECHNIQUE

5C66 1-50



DOUBLE DIODE TRIODE

AMPLIFICATRICE DE TENSION
A LONGUE DUREE DE VIE

RI25C

VALEURS A NE PAS DEPASSER

Triode
Tension de l'anode. ................. Va max= 275 V
Puissance dissipée sur {'anode...... Pa max = 15 W
Courant cathodique.................. Ik max = 10 mA
Résistance du circuit de grille....... Rg max = 1 MQ

Diodes
Tension de la diode 1*.............. Vd; max= 150 V
Tension de la diode 2%.............. Vd, max= 150 V
Courant de la diode 1............... Id) max = 1,5 mA
Courant de la diode 2............... idy max == 1,5 mA

* Valeur de créte. A T

Triode et diodes
Résistance enire filament et cathode. Rkf max= 5000 Q
Tension entre filament et cathode ... Vki max= 50 V

DISPOSITION DES ELECTRODES
ET ENCOMBREMENT

LA RADIOTECHNIQUE
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DOUBLE DIODE TRIODE R I25 C

AMPLIFICATRICE DE TENSION
A LONGUE DUREE DE VIE

CARACTERISTIQUES
Chauifage
Indirect (cathode isolée du filament)........... | Vi= 18 V
[ If =04 A
CONDITIONS NOMINALES D'EMPLOI
Triode
Tension de ['anode. ................. Va = 250 V
Tension de la grille................. Vg = —~55V
Résistance de polarisation........... Rk = 1100 Q
Courant anodique................... la = 5 mA
Coefficient d’amplification........... K = 32,5
Résistance interne................... : = 13 000 Q
Pente.......co i S = 2,6 mA/V
Diodes
Résistance interne de la diode 1 pour
ldi=1T0A. ... ady = 0,1 MQ
Résistance interne de la diode 2 pour
ldo=1 VA ... ado = 0,1 MQ
CAPACITES
A froid
Capacité dentrée.................. .. Cg = 8 pF
Capacité de sortie................... Ca = 12 pF
Capacité anode-grille................ Cag = 2 pF
Capacité de la dicde 1.............. Cdy = 4 pF
Capacité de la diode 2.............. Cds = 4 pF
Capacité diode 1 -diode 2........... Cdida < 1 pF
A chaud
Capacité d'entrée................. ... Cg = 10,5 pF

LA RADIOTECHNIQUE

5066 1-50



